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Renesas RA6M1グループ

RA6M1
120MHz、 Arm®Cortex®-M4
512KB フラッシュ、256KB RAM
64-100 ピン、USB、CAN、
セキュリティ

RA6M2
120MHz、Arm®Cortex®-M4
1MB フラッシュ、384KB RAM 
100-145 ピン、USB、CAN、 
イーサネット、セキュリティ 

RA6M3

120MHz、Arm®Cortex®-M4
2MB フラッシュ、640KB RAM
100-176 ピン、USB、CAN、 
イーサネット、TFT、セキュリティ  

RA6
Renesas

RA6
シリーズ

120MHz動作のRA6シリーズ エントリ版

Renesas RA6M1グループは、極めて魅力的な価格で高性能Arm® Cortex®-M4コア
を必要とする用途向けのRenesas RA6シリーズのエントリ版です。RA6M1は、高集積
高性能の40nmプロセスに基づいて設計されています。またFreeRTOSをベースとし
て採用したFlexible Software Package (FSP) をソースコードで提供しており、用途
に応じて自由に使用することが可能です。このFSPは拡張可能で、他のRTOSやミドル
ウェアを使用することもできます。RA6M1が適しているのは、セキュリティ、大容量組
込みRAM、低消費電力を求めるIoTアプリケーションです。

ターゲットアプリケーション

	■ セキュリティ（火災報知器、盗難警報器、パネル制御）
	■ 計測（電気、自動検針）
	■ 産業（ロボティクス、自動開閉装置、ミシン、自動販売機、UPS）
	■ HVAC（暖房、空調、ボイラ制御）
	■ 汎用

ブロック図

主な特長

	■ 120MHz Arm® Cortex®-M4
	■ 512KBフラッシュメモリと

256KB SRAM
	■ 8KBデータフラッシュ
	■ 64ピンから100ピンまで拡張

可能なパッケージ
	■ 静電容量式タッチセンサユ

ニット
	■ USB2.0フルスピード

	■ CAN 2.0B
	■ SCI（UART、SPI、I2C）
	■ SPI/ I2C マルチマスタインタ

フェース
	■ SDHI
	■ SSI/シリアルサウンドインタ

フェース

32ビットMCUファミリ

Analogue

3ch PGA for each ADC

12-bit A/D (11ch) 3S/H

12-bit A/D (8ch) 3S/H

Memory

Code Flash (512kB)

SRAM (96kB) Parity

Data Flash (8kB)

SRAMHS (128kB) Parity

SRAM (32kB) ECC

Timers

 GPT Enh. 32-bit (4ch)

 GPT 32-bit (5ch)

Low Power GPT (2ch)

WDT

 GPT HighRes 32-bit (4ch)

HMI

Capacitive Touch Sensing 
Unit (12ch)

Communication

USB2.0 FS x1

CAN x2

I2C x2

SCI x7

SPI x2

System

Interrupt Controller

Low Power Modes

DTC

On-Chip Oscillator
HOCO (16,18,20MHz),

MOCO (8MHZ), 
LOCO (32kHz),
ILOCO (15kHz)

ELC

DMA (8ch)

Clock Generation

Safety

Memory Protection Unit

Flash Area Protection

IWDT

Clock Frequency 
Accuracy Measurement

CRC Calculator

Data Operation Circuit

SRAM Parity Check

ADC Self Test

ECC in SRAM
POE

Security

AES (128/192/256)
TRNG

Key Management

Package

LQFP 64, 100

RA6M1 120MHz 32-Bit Arm® Cortex®-M4 Core NVIC  | JTAG | SWD | ETM

RTC, Calendar, Vbat

SSI x1 and SRC

GHASH

Standby SRAM (8kB)

QSPI x1

SDHI x2

SHA1/SHA224/SHA256
ECC/RSA/DSA

3DES/ARC4

12-bit DAC (2ch)

High Speed Comparator (6ch)

Temperature Sensor

External Memory Bus
LGA 100, QFN 64
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■本社所在地
〒 135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24（豊洲フォレシア）
www.renesas.com

■商標について
Arm® および Cortex® は、Arm Limited の登録商標です。ルネサスおよびルネサスロゴはルネ
サス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所
有者に帰属します。

■お問合せ窓口
弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、
弊社ウェブサイトをご覧ください。
www.renesas.com/contact/

RAファミリの詳細についてはこちら www.renesas.com/RA

Renesas RA6M1グループ

R01PF0185JJ0200

品名 フラッシュ RAM
データ

フラッシュ 動作温度 パッケージ パッケージサイズ ピンピッチ
R7FA6M1AD2CLJ 512KB 256KB 8KB -40/+85℃ LGA 100 ピン 7 × 7mm 0.65mm
R7FA6M1AD3CFM 512KB 256KB 8KB -40/+105℃ LQFP 64 ピン 10 × 10mm 0.5mm
R7FA6M1AD3CFP 512KB 256KB 8KB -40/+105℃ LQFP 100 ピン 14 × 14mm 0.5mm
R7FA6M1AD3CNB 512KB 256KB 8KB -40/+105℃ QFN 64 ピン 8 × 8mm 0.4mm

RA6M1グループ活用のメリット

	■ 共通鍵や公開鍵の暗号アクセラレータおよび鍵管理に対応した暗号エンジン (SCE7) を搭載
	■ アクティブモードで100µA/MHz、ソフトウェアスタンバイモードで1.3µA、RTC実行時のVBATモードで900nAという優れた電力効率
	■ さまざまな通信スタック処理に不可欠な256KBの大容量SRAM搭載

評価キット：EK-RA6M1

発注時の参考情報

ツールとサポート

IDE Renesas e2studio Keil MDK IAR EWARM
コンパイラ 	■ GCC

	■ Arm Compiler
	■ Arm Compiler 	■ IAR Arm Compiler

デバッガ 	■ Renesas E2/E2 Lite
	■ SEGGER J-Link

	■ SEGGER J-Link 	■ IAR I-Jet
	■ SEGGER J-Link

プログラマ 	■ Renesas PG-FP6
	■ SEGGER J-Flash
	■ パートナーソリューション

評価キット

評価キット
	■ オンチップデバッガを含むMCUフル機能評価用 

	– 品名：RTK7EKA6M1S00001BU

コード生成と
自動コード補完

パートナー製コンパイラを
使用してビルド

対応
エミュレータ

デバッグ

ルネサス製品情報と
IDE更新プログラムを
ダウンロード フラッシュメモリに

ダウンロード

http://www.renesas.com
http://www.renesas.com/contact/
https://www.renesas.com/RA

